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Abstract (en)
1. A circuit arrangement having a measuring transducer, in particular a semiconductor pressure receiver, having a) a transistor circuit a1) by means
of which the measuring transducer is connected to a supply voltage source which has a constant voltage value and which a2) comprises switching
elements for the compensation of temperature influences upon the measuring voltage of the measuring transducer and which a3) possesses a
connection point for additional compensation switching elements, where b) the transistor circuit comprises a transistor whose base is connected
to the collector via an impedance and to the emitter by means of a further impedance, characterised in that c) the connection point (5) is directly
connected to the base of the transistor (TR) of the transistor circuit (2) and d) a diode (D) has one terminal (6) connected to the connection point (5),
and e) its other terminal (7) connected to the supply voltage source by means of an adjustable voltage divider (Fig. 1).

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine Schaltungsanordnung mit einem MeBBumformer, insbesondere mit einem Halbleiter-Druckaufnehmer, bei der der
MeBumformer Uber eine Transistorschaltung mit einer Speisespannung versorgt ist. Zur Kompensation eines die MeBspannung des MeBumformers
verédndernden Temperatureinflusses ist an die Basis des Transistors (TR) der Transistorschaltung (2) eine Diode (D) angeschlossen, an der tber
einen einstellbaren Spannungsteiler eine Verspannung anliegt. Aufgrund des ebenfalls die Basisspannung des Transistors (TR) verandernden
Temperatureinflusses befindet sich die Diode (D) abhangig von der Temperatur (T) entweder im leitenden oder im sperrenden Zustand, so daf3
durch die nichtlineare Knick-Kennlinie der Diode (D) eine Kompensation auch eines nichtlinearen Temperatureinflusses moglich ist. Die Erfindung ist
vor allem bei DruckmeBgeraten anwendbar.
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